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产品规格分类 

产品名称 封装形式 打印名称 材料 包装形式 

SC7LC30 HLGA-8L-3.96x2.36x1.35-0.97 (mm) SC7LC30 无铅 编带 

数字接近和环境光传感器 

描述  

SC7LC30 是一个集成化的低压环境光和接近传感器，

采用小型化无引脚贴片 CHIPLED 封装，内置红外发

射 LED 和 I2C 通讯接口。它的环境光感测功能可以

为背光亮度调节提供可靠的支持，另外它还具备红外

检测能力以实现接近检测和手势识别功能。为了方便

用户使用，它还可以被设置成中断模式。  

对于环境光的检测，SC7LC30 可以在 0.01lux 至

128klux 的动态范围内保持线性，这令它可以适用于

各种不同的光照环境，不论是处于阳光直射的高亮环

境下还是处于深色玻璃后面，它都能够保持正常工

作。在生产时加入了特殊的工艺以使其光谱响应曲线

能够完美的拟合人眼特性。  

对于接近检测，用户可以方便地通过寄存器来对红外

LED 的驱动电流进行配置，另外 SC7LC30 还内置了

噪声消除电路以有效滤除环境中存在的其它红外线干

扰。  

对于手势识别功能，SC7LC30 内部集成了多个光电二

极管用于探测物体的移动，可以对上/下和左/右两个

方向的手势进行识别。  

SC7LC30 内部集成了精心设计的温度补偿电路以使其

具有良好的温度稳定性，无需外部元件即可令内部刷

新频率维持稳定。可以通过软件控制使其进入待机模

式以节省功耗。SC7LC30 的电源电压范围为 1.7V 至

3.6V。 

 

Ultra Small Pakage

3.94×2.36×1.35（mm）

 

特性  

* 宽电源电压范围 : 1.7~3.6V 

* 直接读取亮度数据 

* 低至100uA的超低功耗 

* 高动态范围 : 0.01 ~ 128klx 

* 高精度: 16bits 

* 可编程的LED驱动电流 : 2.5~100mA  

* 自动抑制 50/60Hz 闪烁噪声  

* 2D 手势识别 

* 内置 IR LED 

* 封装:  HLGA-3.94mm*2.35mm*1.35mm 

应用  

* 显示屏背光亮度控制 

* 手机触摸屏关闭 

* 非接触开关 

* 占用感应器 
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电路框图 

 

极限参数 

参     数 符号 最小值 典型值 最大值 单位 

供电电压 VDD -0.3 — 4 V 

供电电压-LDA VLEDA -0.3 — 4.7 V 

供电电压-LDR VLDR   3.8 V 

工作温度 Ta -40 — 85 °C 

贮存温度 Ts -40 — 85 °C 

最大电流    600 mA 

推荐操作条件 

参     数 符号 最小值 典型值 最大值 单位 

供电电压 VDD 1.7  3.6 V 

工作温度 Ta -40  85 °C 

供电电压-LDA VLEDA 2.4  4.6 V 

I2C 时钟频率 fI2C   400 KHz 

I2C 输入高电平 I
2
CVIH VDDx0.7  VDD V 

I2C 输入低电平 I
2
CVIL 0  VDDx0.3 V 

PS 阳光直射 Edc   128 klux 

红外 LED 波长   940  nm 

启动时间  25   ms 

LED Driver

NC

VDD

ALS

ADC

INT

SCL

SDA

GND

Prox

Temp.

Reference

LEDA

OscillatorLDR
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电气和光学参数测试 

参数测试 

测试条件 VDD=2.8V, Ta=25°C 

参   数 符 号 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位 

ALS 工作电流 IALS Note 1,2  90  uA 

PS/GS 工作电流  IPS Note 1,2  100  uA 

WAIT 工作电流 IWAIT Note 1,2  29  uA 

Shutdown 电流 ISD Note 1,2  0.2 1 uA 

内部振荡器频率 FOSC   327.68  kHz 

ALS 峰值波长 λp1   550  nm 

ALS 满量程 ALSFSCNT   65535  counts 

ALS 全黑输出偏移 ALSDARK Note 2,3,4  0 3 counts 

ALS 输出容限 ALSSENSE Note 2,3   ±10 % 

ALS 测试输出  Note 2,3 
0.027 

(1 count) 
 

1.769K 

(65535 counts) 
Lux 

PS/GS 峰值波长 λp2  800  1000 nm 

PS/GS 满量程 PS/GSFSCNT    65535 counts 

PS 测试输出 PSCOUNT Note 2,6 476 560 644 counts 

LED 驱动电流 ILED 

PDRIVE[1:0] 

Note 5 
    

00  12.5  mA 

01  25  mA 

10  50  mA 

11  100  mA 

LED 占空比 LEDDUTY  1  64 steps 

Note 1 : 无 LED 操作 

Note 2 : GAIN3_ALS[1:0] = 2`b11, IT_ALS[3:0] = 2`b1001, GAIN_PSGS[1:0] = 2`b11, IT_PSGS[3:0] = 2`b0000. 

Note 3 : LED 白平行光源 

Note 4 : Eambient = 0 Lux 

Note 5 : LDR 电压为 1V. 

Note 6 : 18% 灰卡 30mm 距离， 无玻璃或透镜 

红外 LED 参数, VDD = 3 V, TA = 25C 

正向电压 VFH IF=100mA 1.3  1.6 V 

反向电流 IR VR = 10V   5 uA 

辐射功率 PO IF=100mA 18  26 mW 

峰值波长 λP IF=100mA 940 945 950 nm 

频谱宽度 △λ IF=100mA  30  nm 

ESD Performance  
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参   数 符 号 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位 

ESD  

Human Body  

Model 
 2  kV 

Machine Model  225  V 

Charged-Device 

Model 
 2  kV 

I2C Timing Specifications 

时钟频率 FSCL  0  400 kHz 

停止到开始间隔时间 TBUF  1.3   us 

开始信号保持时间 THDSTA  0.6   us 

重开始信号建立时间 TSUSTA  0.6   us 

停止信号建立时间 TSUSTO  0.6   us 

数据保持时间 THDDAT  0   us 

数据建立时间 TSUDAT  100   ns 

SCL 低电平周期 TLOW  1.3   us 

SCL 高电平周期 THIGH  0.6   us 

下降时间 TF    300 ns 

上升时间 TR    300 ns 

输入电容 Ci    10 pF 

 

 

 

Figure 1. Timing Diagrams 
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典型性能测试 

 

频谱响应曲线 

 

 

ALS 工作电流随温度的变化曲线 @ VDD=2.8V, 卤素灯, ALS-IT = 100ms 
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待机电流随温度的变化曲线 @ VDD=2.8V, 卤素灯 
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管脚排列图 

 

 

SC7LC30 

Top View 

管脚描述 

序号 名称 I/O 管脚功能描述 

1 SDA B I2C 数据线，开漏 

2 INT O 终端信号输出，低有效，开漏 

3 LDR I 
红外 LED 驱动脚，内部连接到红外 LED 阴极。内部电流可通过 I2C 和外

部电阻设定。 

4 NC  无连接 

5 LEDA I 红外 LED 阳极，连接到外部电源 

6 GND GND 电源地，散热脚也推荐连接到此 

7 SCL I I2C 时钟线 

8 VDD PWR 供电电源 1.7V to 3.6V. 
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电路工作原理 

系统状态机 

内部系统状态机用于控制器件的环境光检测（ALS）、接近检测（Prox）、手势检测（GS）和电源管

理功能。在上电时，内部上电复位功能对器件进行初始化并令其进入低功耗 Sleep 状态。  

当 I2C 总线上探测到启动信号时，器件将进入 Start 状态，在此状态下检测 STATE 寄存器（0x00）中

的 PON 位，如果 PON=0，则器件将重新回到 Sleep 状态以节约电力，否则器件将继续保持处于 Start

状态直到接近检测、手势识别、或者环境光检测功能中的一个或多个被开启。一旦被开启后，则器件按

照图 5 中所示的顺序依次执行 Prox，GS 和 ALS 三个状态中的一个或多个。在执行完并回到 Start 状态

后，只要 PON=1 且 PEN、GEN、AEN 中的一个或多个等于 1，则将自动开始执行新一轮的 Prox-GS-

ALS 循环。  

为了给用户提供更多的灵活性，本产品还增加了“中断后进入睡眠”功能。如果在执行 Prox 或者 ALS

过程中产生了中断并且“中断后进入睡眠”功能是使能的（SAI=1），则器件将进入并停留在 Sleep 状

态以保持低功耗，直到通过 I2C 接口接收到主机发来的新的指令（可以通过读取 30h 寄存器来清清除

PINT 和 AINT，这两位寄存器被清除后器件将进入 Start 状态）。   

sleep

Start

PON !PON

Prox

GS

ALS

SAI & PINT

GEN

AEN

!AEN

(!PEN)
&GEN

(!GEN)&
AEN

(!PEN)&
(!GEN)&

AEN

PEN

SAI & AINT

(!GEN)&
(!AEN)

 

图 5. 简化状态机示意图 
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数字接口 

SC7LC30 的内部寄存器为 8Bit 位宽，可以通过 I2C 总线进行访问。对器件的所有操作都可以通过命令

寄存器来控制。为了让用户比较方便地对 SC7LC30 进行设置以及读取数据，本器件的 命令寄存器结构

做的非常简单且利于操作。  

Slave Address 

SC7LC30 provides fixed I2C slave address of 0x39 using 7 bit addressing protocol. 

Slave Address R/W Command Bit Operation 

0x39 

(followed by the R/W bit) 

0 Write Command to SC7LC30 

1 Read Data from SC7LC30 

Register Address 

ADDR REG NAME R/W 
BIT 

Default 
7 6 5 4 3 2 1 0 

00h STATE R/W SAI PIEN AIEN WEN GEN PEN AEN PON 
 

01h ITIME R/W IT_PSGS[3:0] IT_ALS[3:0]  

02h GAINALS R/W 
  

GAIN3_ALS[1:0] GAIN2_ALS[1:0] 
 

 

03h GAINPSGS R/W 
  

GAIN_PSGS[1:0] 
   

 

04h PERS R/W PGPERS[3:0] APERS[3:0]  

05h LEDCTRL R/W PDRIVE[1:0] DT_LED[5:0]  

06h WTIME R/W WTIME[7:0]  

07h AILTH R/W AILT[15:8]  

08h AILTL R/W AILT[7:0] 
 

09h AIHTH R/W AIHT[15:8] 
 

0Ah AIHTL R/W AIHT[7:0] 
 

0Bh PILTH R/W PILT[15:8] 
 

0Ch PILTL R/W PILT[7:0] 
 

0Dh PIHTH R/W PIHT[15:8] 
 

0Eh PIHTL R/W PIHT[7:0] 
 

1FH STATUS_ADC R   ALS PS GS3 GS2 GS1 GS0  

20h DATAH_PS R DATA_PS[15:8] 
 

21h DATAL_PS R DATA_PS[7:0] 
 

22h DATAH_ALS R DATA_ALS[15:8] 
 

23h DATAL_ALS R DATA_ALS[7:0] 
 

24h DATAH_GS0 R DATA_GS0[15:8] 
 

25h DATAL_GS0 R DATA_GS0[7:0] 
 

26h DATAH_GS1 R DATA_GS1[15:8] 
 

27h DATAL_GS1 R DATA_GS1[7:0] 
 

28h DATAH_GS2 R DATA_GS2[15:8] 
 

29h DATAL_GS2 R DATA_GS2[7:0] 
 

2Ah DATAH_GS3 R DATA_GS3[15:8] 
 

2Bh DATAL_GS3 R DATA_GS3[7:0] 
 

2Ch POFFSETH R/W POFFSET[15:8]  

2Dh POFFSETL R/W POFFSET[7:0]  

30h STATUS R PSAT PINT PH PL ASAT AINT AH AL  

31h CONFIG R/W 
 

BDU ALSSET GSSET[1:0] LEDDIV5 LEDX2 WLONG  

32h COMMAND R/W 
 

INT_H INT_SEL[3：0] LIR_A LIR_P  

0Fh PID R 0 0 1 1 1 1 0 0 
 

71h CHIPID0 R          

72h CHIPID1 R          
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STATE Register (0x00) 

STATE 寄存器用来设置器件的使能/关闭、各项检测功能以及中断的使能/关闭。 

 7 6 5 4 3 2 1 0  

STATE SAI PIEN AIEN WEN GEN PEN AEN PON Address 0x00 

 

FIELD BITS DESCRIPTION 

SAI 7 

中断后进入睡眠。 

如果 SAI=1，则如果发生了中断，器件将在接近检测或者环境光检测完成后进入 Sleep

状态。 

PIEN 6 
接近检测中断控制。 

如果 PIEN=1，则开启接近检测的中断功能，允许接近检测产生中断。 

AIEN 5 
环境光检测中断控制。 

如果 AIEN=1，则开启环境光检测的中断功能，允许环境光检测产生中断。 

WEN 4 

等待使能控制 

为了便于用户对功耗进行控制，在接近检测（Prox）、手势检测（GS）、环境光检测

（ALS）三个状态中都内置了一个等待计时器。如果 WEN=1，则等待计时器被开启，具

体的等待的时间由 0x06 寄存器来设置。  

GEN 3 
手势检测使能控制 

如果 GEN=1，则手势检测功能开启；如果 GEN=0，则手势检测功能关闭 

PEN 2 
接近检测使能控制 

如果 PEN=1，则手接近检测功能开启；如果 PEN=0，则接近检测功能关闭 

AEN 1 
环境光检测使能控制 

如果 AEN=1，则环境光检测功能开启；如果 AEN=0，则环境光检测功能关闭  

PON 0 

整体芯片使能控制 

如果 PON=0，则芯片进入低功耗睡眠状态 

如果 PON=1，则芯片进入正常工作模式 
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ITIME Register (0x01) 

IT_PSGS 寄存器用于设置接近检测和手势检测过程中 ADC 的积分时间，而 IT_ALS 寄存器用于设置环

境光检测过程中 ADC 的积分时间。用户可以在很广的范围内对积分时间进行灵活设置以适应各种不同

的应用场合。通过将积分时间设置成 100ms 或者 100ms 的倍数，可以有效的抑制频率为 50/60Hz 的

闪烁噪声。 

 7 6 5 4 3 2 1 0  

ITIME IT_PSGS[3:0] IT_ALS[3:0] Address 0x01 

 

FIELD BITS DESCRIPTION 

IT_PSGS 3:0 

VALUE TIME (ms) 
Multiple Of Base Time 

（BaseTime=195us） 

0000 0.1953125 1 

0001 0.390625 2 

0010 0.78125 4 

…… …… …… 

1001 100 512 

…… …… …… 

1101 1600 8192 

1110 3200 16384 

1111 6400 32768 

IT_ALS 3:0 

VALUE TIME (ms) 
Multiple Of Base Time 

（BaseTime=195us） 

0000 0.1953125 1 

0001 0.390625 2 

0010 0.78125 4 

…… …… …… 

1001 100 512 

…… …… …… 

1101 1600 8192 

1110 3200 16384 

1111 6400 32768 
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GAINALS Register (0x02) 

 7 6 5 4 3 2 1 0  

GAINALS Reserved GAIN3_ALS[1:0] GAIN2_ALS[1:0] Reserved Address 0x02 

 

FIELD BITS DESCRIPTION 

GAIN3_ALS 5:4 

VALUE GAIN 
建议选择 x64 的增益以获得最优的性能。 

如果 ADC 输出数据发生饱和，则用户可以选择更低一些的增益比如

x16，x4，或 x1。如果选择 x1 增益时 ADC 仍然是饱和的，则用户可

以进一步通过修改 GAIN2_ALS 寄存器来获得更低的增益。 

00 x1 

01 x4 

10 x16 

11 x64 

GAIN2_ALS 3:2 

VALUE GAIN 
用于检测环境光的光

电二极管个数 建议选择 x4 增益以获得最佳性能。 

如果由于环境光亮度太强而导致 ADC 发生饱

和，则可以选择 x2 或者 x1 的增益。  

00 x1 1 

01 x2 2 

10 x4 4 

Reserved 1:0 必须设置成  2`b11 

 

GAINPSGS Register (0x03) 

 7 6 5 4 3 2 1 0  

GAINPSGS Reserved GAIN_PSGS[1:0] Reserved Address 0x03 

 

FIELD BITS DESCRIPTION 

GAIN_PSGS 5:4 

VALUE GAIN 

建议选择 x64 的增益以获得最优的性能。 

如果 ADC 输出数据发生饱和，则用户可以选择更低一些的增益比如

x16，x4，或 x1 

00 x1 

01 x4 

10 x16 

11 x64 

Reserved 3:0 必须设置成 4`b0011. 
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Persistence Filter Register (0x04) 

本寄存器用于控制接近检测和环境光检测过程中的断滤波特性。通过此寄存器的设置，可以让每次

ADC 检测完成后不论输出数据是什么值都产生中断，或者也可以让 ADC 输出结果连续超出阈值窗口一

定次数后再产生中断。阈值窗口的上限和下限由另外的寄存器来设置。 

 7 6 5 4 3 2 1 0  

PERS PGPERS[3:0] APERS[3:0] Address 0x04 

 

FIELD BITS DESCRIPTION 

PGPERS 7:4 

VALUE MEANING INTERRUPT PERSISTENCE FUNCTION 

0000 every 每次接近检测功能执行完之后都产生中断 

0001 1 接近检测的输出数据超出阈值窗口 1 次后产生中断 

0010 2 接近检测的输出数据超出阈值窗口连续 2 次后产生中断 

… … … 

1111 15 接近检测的输出数据超出阈值窗口连续 15 次后产生中断 

APERS 3:0 

VALUE MEANING INTERRUPT PERSISTENCE FUNCTION 

0000 every 每次环境光检测功能执行完之后都产生中断 

0001 1 环境光检测的输出数据超出阈值窗口 1 次后产生中断 

0010 2 环境光检测的输出数据超出阈值窗口连续 2 次后产生中断 

0011 3 环境光检测的输出数据超出阈值窗口连续 3 次后产生中断 

0100 5 环境光检测的输出数据超出阈值窗口连续 5 次后产生中断 

0101 10 环境光检测的输出数据超出阈值窗口连续 10 次后产生中断 

0110 15 环境光检测的输出数据超出阈值窗口连续 15 次后产生中断 

0111 20 环境光检测的输出数据超出阈值窗口连续 20 次后产生中断 

1000 25 环境光检测的输出数据超出阈值窗口连续 25 次后产生中断 

1001 30 环境光检测的输出数据超出阈值窗口连续 30 次后产生中断 

1010 35 环境光检测的输出数据超出阈值窗口连续 35 次后产生中断 

1011 40 环境光检测的输出数据超出阈值窗口连续 40 次后产生中断 

1100 45 环境光检测的输出数据超出阈值窗口连续 45 次后产生中断 

1101 50 环境光检测的输出数据超出阈值窗口连续 50 次后产生中断 

1110 55 环境光检测的输出数据超出阈值窗口连续 55 次后产生中断 

1111 60 环境光检测的输出数据超出阈值窗口连续 60 次后产生中断 
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LEDCTRL Register (0x05) 

 7 6 5 4 3 2 1 0  

LEDCTRL PDRIVE[1:0] DT_LED[5:0] Address 0x05 

 

FIELD BITS DESCRIPTION 

PDRIVE 7:6 

VALUE IRLED Current 

在接近检测和手势检测过程中 IR LED 的驱动电流 

00 12.5mA 

01 25mA 

10 50mA 

11 100mA 

DT_LED 5:0 

VALUE IRLED ON Duty period 
通过设置 DT_LED 寄存器, 可以将接近检测和手势

识别过程中 IR LED 的开启时间可以被设置成总积

分时间的 1/64~64/64。接近检测和手势识别的总

积分时间由寄存器 IT_PSGS 来确定。 

00000 IT_PSGS X 1/64 

00001 IT_PSGS X 2/64 

… … 

11111 IT_PSGS X 64/64 
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Wait Time Register (0x06) 

如果寄存器 WLONG = 0，则等待时间通过 WTIME 寄存器以 1.562ms 的最小步长进行设置，可设置范

围为 1.562ms~399.9ms；如果 WLONG = 1，则等待时间通过 WTIME 寄存器以 16×1.562ms 的最小

步长进行设置，可设置范围为 25ms~6.4s。 

 

 7 6 5 4 3 2 1 0  

WTIME WTIME[7:0] Address 0x06 

 

FIELD BITS DESCRIPTION 

WTIME 7:0 

VALUE 

Wait Time 

WLONG=0  

(ms) 
最小步长的倍数 WLONG=1  (ms) 

0000 0000 1.562 1 1.562*16 

0000 0001 3.123 2 3.123*16 

0000 0010 4.685 3 4.685*16 

… … … … 

1000 0000 201.5 129 201.5*16 

… … … … 

1111 1110 398.3 255 398.3*16 

1111 1111 399.9 256 399.9*16 
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ALS Interrupt Threshold Registers (0x07~0x0A) 

这几个寄存器用于设置 ALS 中断阈值窗口的上限和下限值，如果 DATA_ALS 低于所设置的下限或者高

于所设置的上限，则发生中断。 

Registers Address Bits Description 

AILTH 0x07 7:0 ALS 阈值下限的高 8 位 

AILTL 0x08 7:0 ALS 阈值下限的低 8 位 

AIHTH 0x09 7:0 ALS 阈值上限的高 8 位 

AIHTL 0x0A 7:0 ALS 阈值上限的低 8 位 

 

Proximity Interrupt Threshold Registers (0x0B-0x0E) 

这几个寄存器用于设置接近检测中断阈值窗口的上限和下限值，如果 DATA_PS 低于所设置的下限或者

高于所设置的上限，则发生中断。 

Registers Address Bits Description 

PILTH 0x0B 7:0 接近检测阈值下限的高 8 位 

PILTL 0x0C 7:0 接近检测阈值下限的低 8 位 

PIHTH 0x0D 7:0 接近检测阈值上限的高 8 位 

PIHTL 0x0E 7:0 接近检测阈值上限的低 8 位 

 

STATUS_ADC Register (0x1F) 

 7 6 5 4 3 2 1 0  

STATUS_ADC Reserved Reserved ALS PS GS3 GS2 GS1 GS0 Address 0x1F 

 

FIELD BITS DESCRIPTION 

Reserved 7 

DATA_ALS, DATA_PS, DATA_GS3,  DATA_GS2, DATA_GS1, DATA_GS0 几个输出数据寄存器的

READY 标志位。 

当上述输出数据寄存器准备好可以被读取时，相应的标志位将被置 1，当数据被读取之后，响应的

标志位将自动被置 0。 

Reserved 6 

ALS 5 

PS 4 

GS3 3 

GS2 2 

GS1 1 

GS0 0 
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Proximity Data Registers (0x20~0x21) 

Registers Address Bits Description 

DATAH_PS  0x20 7:0 接近检测输出数据高 8 位 

DATAL_PS  0x21 7:0 接近检测输出数据低 8 位 

 

ALS Data Registers (0x22~0x23) 

Registers Address Bits Description 

DATAH_ALS  0x22 7:0 环境光检测输出数据高 8 位 

DATAL_ALS  0x23 7:0 环境光检测输出数据低 8 位 

 

Gesture Data Registers (0x24~0x2B) 

Registers Address Bits Description 

DATAH_GS0  0x24 7:0 手势识别 TOP 二极管输出数据高 8 位 

DATAL_GS0  0x25 7:0 手势识别 TOP 二极管输出数据低 8 位 

DATAH_GS1  0x26 7:0 手势识别 DOWN 二极管输出数据高 8 位 

DATAL_GS1  0x27 7:0 手势识别 DOWN 二极管输出数据低 8 位 

DATAH_GS2  0x28 7:0 手势识别 LEFT 二极管输出数据高 8 位 

DATAL_GS2  0x29 7:0 手势识别 LEFT 二极管输出数据低 8 位 

DATAH_GS3  0x2A 7:0 手势识别 RIGHT 二极管输出数据高 8 位 

DATAL_GS3  0x2B 7:0 手势识别 RIGHT 二极管输出数据低 8 位 

 

Proximity Offset Data Registers (0x2C~0x2D) 

此寄存器可以用于补偿接近检测时由于同器件的偏差、光学串扰、以及其它环境因素所导致的

固定输出数据偏差，用户在使用时可以通过 I2C 总线将数据写入寄存器。接近检测输出寄存器

的值是内部 ADC 的测量结果与本寄存器相减所得到的。在刚完成上电时，此寄存器将被复位

到 0x0000。接近检测输出数据的偏差会受到接近检测增益（GAIN_PSGS）、LED 驱动电流大

小（PDRIVE）、LED 驱动脉冲的占空比（DT_LED）几个因素的影响。本寄存器的存在使器

件能够在闭环系统的控制下有效地消除由于各种环境因素（例如不同整机中器件到玻璃盖板之

间的距离偏差）造成的固定输出数据偏差。 

Registers Address Bits Description 

POFFSETH  0x2C 7:0 接近检测偏差数据高 8 位 

POFFSETL  0x2D 7:0 接近检测偏差数据低 8 位 
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STATUS Registers (0x30) 

 7 6 5 4 3 2 1 0  

STATUS PSAT PINT PH PL ASAT AINT AH AL Address 0x30 

 

FIELD BITS DESCRIPTION 

PSAT 7 

接近检测输出饱和。为 1 时表示接近检测的输出数据已经发生饱和，无法正常工作，此时用

户可以通过降低接近检测的增益、降低 IR LED 的驱动电流、缩短积分时间、或者减小 LED

脉冲占空比来让接近检测功能正常工作。 

PINT 6 
接近检测中断 

为 1 时表示发生了接近检测中断，即接近检测输出数据超出了所设置的阈值窗口 

PH 5 为 1 时表示接近检测输出数据高于阈值窗口上限 

PL 4 为 1 时表示接近检测输出数据低于阈值窗口下限 

ASAT 3 

环境光检测的输出数据饱和 

为 1 时表示环境光检测的输出数据发生饱和，无法正常工作，此时用户可以通过降低增益、

缩短积分时间来让环境光检测功能恢复正常 

AINT 2 
环境光检测中断 

为 1 时表示发生了接近检测中断，即环境光检测输出数据超出了所设置的阈值窗口 

AH 1 为 1 时表示环境光检测输出数据高于阈值窗口上限 

AL 0 为 1 时表示环境光检测输出数据低于阈值窗口下限 
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CONFIG Registers (0x31) 

 7 6 5 4 3 2 1 0  

CONFIG Reserved BDU ALSSET GSSET[1:0] LEDDIV5 LEDX2 WLONG Address 0x31 

 

FIELD BITS DESCRIPTION 

Reserved 7 Reserved. Write as 0. 

BDU 6 Reserved. Write as 1. 

ALSSET 5 Reserved. Write as 0. 

GSSET[1:0] 4:3 

手势检测配置寄存器，只有当 GEN=1 时此寄存器才有作用 

VALUE MODE 

00 
上/下 和 左/右 两个方向的手势都将被检测 

11 

01 只检测 上/下 方向的手势  

10 只检测 左/右 方向的手势 

LEDDIV5 2 

IR LED 驱动电流控制 

正常情况下需要将其设成 0，当用户希望采用更小的驱动电流而 PDRIVE 寄存器又无法满

足需求时，可以令 LEDDIV5=1，则 LED 驱动电流将在原来的基础上除以 5 

LEDX2 1 

IR LED 驱动电流控制 

正常情况下需要将其设成 0，当用户希望采用更大的驱动电流而 PDRIVE 寄存器又无法满

足需求时，可以令 LEDX2=1，则 LED 驱动电流将在原来的基础上乘以 2 

WLONG 0 
通过此寄存器可以得到更长的等待时间 

当 WLONG=1 时，等待时间将会延长为 WTIME 所设置值的 16 倍 
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COMMAND Registers (0x32) 

 7 6 5 4 3 2 1 0  

COMMAND Reserved INT_H INT_SEL[3:0] LIR_A LIR_P Address 0x32 

 

FIELD BITS DESCRIPTION 

Reserved 7 Reserved. Write as 0. 

INT_H 6 
0：中断到来时 INT 管脚将被拉高 

1：中断到来时 INT 管脚将被拉低 

INT_SEL 5:2 

中断信号选择 

VALUE SELECTION 

0000 AINT || PINT  

0001 AINT 

0010 PINT 

0011 GS0 

0100 GS1 

0101 GS2 

0110 GS3 

0111 PS 

1000 ALS 

1001 Reserved 

1010 ASAT 

1011 PSAT 

LIR_A 1 
如果 LIR_A=1，则发生环境光检测中断时，AINT 将被锁存直到通过 I2C 总线对 30h 寄存器

进行读操作以后。 

LIR_P 0 
如果 LIR_P=1，则发生接近检测中断时，PINT 将被锁存直到通过 I2C 总线对 30h 寄存器进

行读操作以后。 

 

PID Registers (0x0F) 

 7 6 5 4 3 2 1 0  

PID 0 0 1 1 1 1 0 0 Address 0x0F 

 

只读寄存器，用于标记产品身份信息 

 

CHIPID Registers (0x71~0x72) 

只读寄存器，用于标记产品的内部版本信息。 
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典型应用电路图 

 

SC7LC30 典型应用图 VDD 和 VLED 独立 

 

SC7LC30 典型应用图 VDD 和 VLED 合并 
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电源噪声考虑  

为了降低来自VLED的开关噪声干扰，建议将芯片的电源与VLED的电源分开以获得最佳的性能。可以在

VDD通路上加入一个串联电阻R1用于滤除系统电源上的噪声，R1的建议值为22欧姆。由于VLED电源的变化

而导致的接近检测输出数据的变化，可以通过串联电阻RL来校正。 

由于系统设计的考虑，如果芯片电源和VLED必须接到一起，则应该在SC7LC30的VDD通路上加入RC低

通滤波以抑制来自VLED的开关噪声。R1的值根据系统噪声的大小来选取。由于VLED电源的变化而导致的接

近检测输出数据的变化，仍然可以通过串联电阻RL来校正。 

RL 的计算  

在实际的系统中，如果VLED是接到电池上的，则经过一段时间的使用之后VLED将会降低到一个较低的

电压，这将导致LED的驱动电流也随之减小，随之而来的是接近检测输出数据的变化。可以用RL来减轻由于

VLED降低而造成的这种不利影响。在实际应用中，RL的计算应该考虑到以下几个因素： 

1). VLED最低工作电压（VLED,min） 

2). 正向电流（If） 

3). LED正向电压（Vf） 

4). 保持If 不变所需的最低LDR电压（VLDR, min） 

f

LDRfLED

L
I

VVV
R

min.min. 
  

例如： 

假设VLED,min = 3.7 V，Vf = 1.5 V，If = 100 mA（PDRIVE=2’b11），VLDR, min = 0.6V，则RL计算结果如下

所示： 

OhmRL 16
1.0

6.05.17.3



  
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封装外形图 

顶视图 

 

顶视图 

 

 

Dimension in Millimeters (mm) 
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侧视图 

 

 

 

PCB布板推荐 

HLGA封装推荐的PCB管脚设计如下图所示： 

 

注意: 所有尺寸按mm标准. 
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焊接建议 

回流焊条件 

1. 无铅焊接温度曲线 

 

2. 不建议进行二次回流焊焊接. 

3. 加热期间不要在电路表面施加压力. 

4. 焊接完成后不要弯曲PCB板. 

手工焊接建议 

手工焊接时，风枪温度建议小于350度，时间建议小于5s。 

维修处理 

电路回流焊后就不要再进行维修，当一定需要维修时，请使用一把双头烙铁。维修时，请先做好电路参数会

改变的准备。 

 



 SC7LC30 
 

 

HANGZHOU SILAN MICROELECTRONICS CO., LTD                     REV：0.1  2015.10.11 
Http://www.silan.com.cn                                                                                                       Page 26 of 27 

储存信息 

储存条件 

1. 电路包装在MBB包装内以防止产品在运输和储存中吸潮，每个包装中都包含干燥剂。 

2. 交运产品需保存在下列条件的环境中。 

 

储存温度 10 to 30℃ 

储存湿度 Below 60%RH 

开封后处理 

1. 车间时间不能超过以下时间: 

 

车间时间 72 Hours 

储存温度 10 to 30℃ 

储存湿度 Below 60%RH 

2. 当超过车间时间或者电路没有在干燥环境保存，需要在回流焊前对电路进行二次烘烤以阻止内部湿气对

电路的损坏。推荐的二次烘烤的条件如下： 

二次烘烤温度 60℃ 

二次烘烤时间 12 Hours 
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MOS DEVICES OPERATE NOTES:  

Electrostatic charges may exist in many things. Please take following preventive measures to prevent effectively 

the MOS electric circuit as a result of the damage which is caused by discharge: 

 The operator must put on wrist strap which should be earthed to against electrostatic. 

 Equipment cases should be earthed. 

 All tools used during assembly, including soldering tools and solder baths, must be earthed. 

 MOS devices should be packed in antistatic/conductive containers for transportation. 

 

 

Disclaimer: 

 Silan reserves the right to make changes to the information herein for the improvement of the design and 

performance without further notice! Customers should obtain the latest relevant information before placing 

orders and should verify that such information is complete and current. 

 All semiconductor products malfunction or fail with some probability under special conditions. When using 

Silan products in system design or complete machine manufacturing, it is the responsibility of the buyer to 

comply with the safety standards strictly and take essential measures to avoid situations in which a 

malfunction or failure of such Silan products could cause loss of body injury or damage to property.  

 Silan will supply the best possible product for customers! 


